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摘要(译)

本发明公开了一种用于平板显示器的供体基底，该基底包括：基膜；
光－热转化层，位于基膜上；第一缓冲层，位于光－热转化层上，第一
缓冲层包含发射主体材料；转印层，位于第一缓冲层上；第二缓冲层，
位于转印层上，第二缓冲层包含与第一缓冲层的发射主体材料相同的发
射主体材料。
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